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Telefunken Transistor TE13009

Datasheet

TE 13008 - TE 13009

Silizium-NPN-Leistungstransistoren

Anmnwendungen: Schaltnetzieile, Lampenansteuerschaltungen

Besondere Merkmala:
® |n Mehrfachdiffusions-Technik
@ Glaspassivierung
® Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm

@ Kurze Schaltzeit
@& Verlustleistung 110 W
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n Kollektor mit Montage-
b | N flachae verbundan
i
Y ' _,_l Standard Kunststoffgehiuse
el 14A 3 DIN 41869
B8 | JEDEC TQ 220
1ar Gewicht max. 2,5 g
Zubehir:
Isolisrscheiba Best. Nr. 564 542
Absolute Grenzdaten TE 13008 TE 13009
Kallaktor-Emitter-Sparrspannung Uees 300 400 W
Uepe GO0 T00 W
Emitter-Basis-Sperrspannung —_— ] W
Kollektoratrom Ia 12 A,
Kaollaktorspilzanstrom ema 20 A
Basisstrom Iyay 3 A
Basisspitzenstrom [ 5] A
“lapa Z A
Gesamtwerlustlaistung
T:HQEEE"'C - 110 W
Sperrschichttemperatur '|"J 150 “C
Lagerungstemperaturbereich - —-B5...+160 “C
Maximaler Warmewiderstand
Spaerrschicht-Gehduse R 1.13 K
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Telefunken Transistor TE13009 Datasheet

TE 13008 - TE 13009

Kenngréen Min, Typ. Max.
Topee= 25 °C. falls nicht anders angegaben
Kollektorreststrom
U= BSOV TE13008 .. 0.5 mu,
U=1000% TE13008 .. 0.5 i
Toee=180°C, U, = BSOYV TE13008 ... 1,0 mA
U,=1000V TE13009 i 1.0 il
Kallektor-Emitter-Durchbruchspannung
l.=05A L.=125mH TE13008  Ughiceo 300 W
TE13009  U,uem 400 W
Ermitter-Basis-Durchbruchspannung
Iy=1mA U erieao 9 W
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
[L=BAL=16A (T 1.5 v
Basis-Emitter-Sittigungsspannung
1
I.=BA l,=18A LT — 1.6 W
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
Ug=5V.I.=54 hee 8
U =5V [ =BA Meg ! 6
Transitfrequenz
U =10V, I, =500 maA, f=1 MHz f 4 Pz
Kollektor-Basis-Kapazit it
Upg =10V, Iy = 0; f= 1 MHz Cenn 150 pF
Schaltzeiten
T .= 25 =C, falls nicht anders angegeben
Ohmsche Last
U= 125V, | . =mBA [ =~ . =16A
i
M
t, =25 ps, T= o.m
Einschaltzeit [ 11 T3
Speicherzeit I 3.0 M5
Abfallzeit I, 0,7 5]
Induktive Last
I.=8A I, =164
W ™ 300V, U =8V T =100°C
Speicherzeit i 3.0 T3
Abschaltbelastungszeit 1 0.5 us

[
W ?" =0.,02,1 =03 ms
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